TECNOLOGIA DE COMPUTADORES

2° INGENIERIA INFORMATICA

PROGRAMA CURSO 02/03

DIODOS SEMICONDUCTORES

- Estructura fisica del diodo de unién.
- Simbolo. Caracteristica estatica. Zonas de trabajo.
- Recta de carga y punto de trabajo.
- Limitacién de intensidad y dependencia de la temperatura.
- Otros diodos semiconductores
* Diodos Zener.
* Diodos Schottky.
* LEDs.

CIRCUITOS CON DIODOS

- Modelado de los dispositivos.

- Analisis de circuitos con diodos
* Diodos bajo gran senal. Modelos a baja frecuencia. Funcion de transferencia.
* Diodos bajo pequeiia sefial. Modelo a baja frecuencia.

- Aplicaciones
* Rectificadores.
* Reguladores de continua.

- * Limitadores.

* Detectores de pico.
* Restauradores de nivel.



TRANSISTOR BIPOLAR DE UNION

- Estructura fisica. Términos y simbolos.
- Zonas de operacion del transistor.’
- Configuraciones del BJT. La configuracién a emisor comiin y sus curvas caracteristicas.
- Recta de carga y punto de trabajo.
- E1 BJT en conmutacién. Zonas de corte y saturacién
* Inversor.
* Influencia de la polarizacion en el funcionamiento como inversor.
- EI BJT como amplificador. Modelo de pequeiia sefial a baja frecuencia.
- El transistor Schottky.

TRANSISTORES DE EFECTO CAMPO

- Estructura Metal-Oxido-Semiconductor (MOS).
- MOSFET: Tipos
* MOSFET de empobrecimiento. Simbolos. Términos. Curvas caracteristicas. Zonas
de operacién. _
* MOSFET de enriquecimiento. Simbolos. Términos. Curvas caracteristicas. Zonas de
operacion.
- Recta de carga y punto de trabajo.
- El MOSFET en conmutacién.

C/}RACTERIZACION ELECTRICA DE CIRCUITOS DIGITALES Y FAMILIAS
LOGICAS

- Circuitos digitales.
- Pardmetros de conmutacién
* Estaticos.
* Dinamicos.
- Estructuras de salida de puertas légicas.
- Légica TTL
* La puerta NAND bésica: La estructura general de TTL.
- Subfamilias TTL
* Las series 54H/74H de alta velocidad y 54L/74L de baja potencia.
* TTL Schottky.
- Otras familias bipolares: ECL e I°L.
- Catélogos.
- Familia NMOS
* Valores paramétricos basicos.
* Inversor.
* Puertas.
* Realizacién de funciones mas complejas.
- Familia CMOS
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Realizacion de funciones més complejas.

BIBLIOGRAFIA

GHAUSI, H. S.f "Circuitos electronicos discretos e integrados". Ed.
Interamericana.

SEDRA, A. S. y SMITH, K. C.: "Dispositivos electrénicos y ampliﬁcacién de
seiales". Ed. Interamericana.

HAZNEDAR, H.: "Digital microelectronics”. Ed. Benjamin Cummings.

HAYT, W. H. y KEMMERLY, J. E.: "Analisis de circuitos en ingenieria". Ed.
McGraw Hill.

SCOTT, D.E.: "Introducciéon al anlisis de circuitos: Un enfoque sistémico". Ed.
McGraw Hill.

HODGES, D.A. y JACKSON, H.C.: "Anélisis y disefio de circuitos integrados
digitales”. Ed. Gustavo Gili.

SCHILLING, D. y BELOVE, C.: "Circuitos electrénicos”. Ed. Mc. Graw Hill.



